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摘要(译)

一种制造液晶显示装置的方法，包括一对基板，形成在一个基板上的第
一电极，形成在另一个基板上的第二电极，以及填充在基板之间的液晶
分子。该方法包括为所选择的一个基板提供具有垂直取向性能的取向层
材料，使具有可渗透部分的掩模与在选定基板上的不可渗透部分对准，
在第一倾斜方位角方向上用紫外线照射掩模，并同时照射来自第二倾斜
方位角方向的掩模，其与第一倾斜方位角方向基本上180度不同。另外，
基板的第一区域中的液晶分子的取向的方位角方向与基板的第二区域中
的液晶分子的取向的方位角方向基本上不同180度。
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